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OEM:Valvo Transistor MPS6520 Datasheet

DATEN VORLAUFIGER MUSTER MPS 6520
MPS 6521

EILIZIUM - NFN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

fiir rauscharme NF - Vorverstirker

Mechanische Datemng

Gehiuse; Kunststoff,
JEDEC TO0-02
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Kurzdaten:
Eollektor-Sperrspannung ECH o = WaZ. 40 v
KEollektor-Emitter-Sperrspannung I.!':E o = max. 28 Vv
KEollektorgleichatrom Il: = max. 100
Gesamtverlustleistung bei ‘IJ E 25% Pt“ = max. 625 =W
Sperrschichttemperatur bJ = max. 150 ¢

MPS 68520 MPS B521

Gleichstromverstirkung

bei Uﬂ-lﬂ Vs IC-E-.I. B = 200-=400 300 = 60O
Raaschzahl

bei U-:E: = 5V, IE = 10 pA,

I‘-ln ki und f = 10Hz ... 10 kHz F E 3,0 dB
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MPS 6520
MPS 6521

Absolute Gremzwerte:

KEollektor-Sperrspannung bei I! = D UCB p = Bar.
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei In = Ot Uc! p = maz.
Emitter-Sperrspannung bei I, = O0: Upg p = max.
Eollektorgleichstrom: IE = BAX.
Gesamtverlustleistung bei 8, S 25%: Pigg = max.
Sperrachichttemperatur; aJ = mAX.
Lagerungstemperatur: ls = min.
¥3 = mAX.
Wirmeviderstand:
gvischen Sperrschicht und Umgebung: l“ v "
Kenanwerte: bei b; = 26%c, sofern nicht anders angegeben
Koellektor-Emitter-Purchbruchspannung 5
bei IB = 0y IC = 0,5 mAz U{-} CE 0 -
Emitter-Durchbruchspannung 3
bei I, = 0, I, = 10 uAs U{B&] EB 0 ®
Kollektor-Reststrom <
bei IB = 0, IQI.::B = 30 V: ICI 0 =
Eollektor-Emitter-Restapannung ¢
bei IC = 50 mA, IB = 5 mAj UEE aat =
Eollektorkapazitit ¢
bei T.I'c! = 10 ¥, 'lE m 0, f = 100 kHz: c: -
Rauschzahl
bei U =5V, I_ = 10 pA, R_ = 10 kQ,
CE C o £
f = 10Hz ... 10 kHz und *I.I' 8°Cs F =
MPS 6520

Gleichstromvers tirkung
bei U = 10 V, I_ = 2 mAz

CE C
b i UEE = 10 V¥, ]': = 100 pA:

B =200 = 400
B2 100
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40 V
28 Vv

100 mA
625 mW
180
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200 KE/W

25 v

4,0 V

50 mA

3,0 4B



